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摘 要

本論文中我們將m-MTDATA及氟化鋰薄膜沈積在OLED元件上當作陰極保護層，量測並詳細探討封裝後之I-V特性、水滴

接觸角和元件半衰期壽命。由於氟化鋰及m-MTDATA薄膜本身具有低熔點及幾乎絕緣特性，因此在OLED封裝上具有低

溫封裝製程的優勢，以避免降低發光效率及元件壽命。 在此我們發現並採用氟化鋰薄膜當作封裝層，元件壽命有明顯的提

升，當封裝氟化鋰80 nm厚度時，與無封裝元件相較下壽命明顯提升2倍。儘管如此，我們也發現氟化鋰薄膜的水滴接觸角

明顯降低，並且表面上呈現高度親水特性。 以m-MTDATA來當作陰極保護層，封裝後操作壽命為29小時，與無封裝元件

相較下壽命明顯提升5倍，事實上由於薄膜水滴接觸角明顯增大，顯露出高度的疏水性，元件壽命才如此擴大。 如果我們

將m-MTDATA薄膜封裝製程應用於可撓式有機發光二極體(FOLED)上。另外將FOLED使用PET塑膠在充滿氮氣的環境下

以UV膠密封。封裝後數據顯示，元件壽命提高到29.5小時，與無封裝元件相較下壽命提升約6.5倍。
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